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»-Nanostruktury In na powierzchni Si(111)-(5x2)-Au”

Niskowymiarowe strukturyasbadane z powodu nowych wtawosci i mozliwych zastosowa Szczegdinym
zainteresowaniem ciegsic powierzchniowe struktury metaliczne wytwarzangaiprzewodnikach.

Powierzchnia Si(111)-(5x2)-Au, ktéra jest jadnform rekonstrukcji na ptaskim krzemie (111) jsatzegélnie
interesujca z powodu spontanicznie twacych st monoatomowych ¥cuchdéw atoméw zlota. Zostata odkryta ponad
30 lat temu [1,2] i od tamtej pory nadal jest badaa pomog réznych technik eksperymentalnych [3,4,5]. Zaréwno
struktura jak i elektronowe wdaiwosci powierzchni nadal nieakompletnie wyjanione.

Przedstawione w referacie badania miaty na cdlarsdteryzowanie strukturalnych i elektronowych ssi@ci
tahcuchéw powierzchni Si(111)-(5x2)-Au modyfikowaneflablomami In za pomac skaningowego mikroskopu
tunelowego (STM), skaningowej spektroskopii tunedpySTS), a take obliczés DFT (Density Functional Calculation).
Atomy indu pojawiaj siec w obrazach topograficznych STM w taki sposab, mazemy je rozréni¢: dla ujemnej
polaryzacji obserwujemy adatomy Si i pojedynczerstdn (potazone w miejscu adatomow Si) natomiast przy dodatniej
polaryzacji stgj sic takze widoczne atomy In zezane z adatomami Si.

Badania spektroskopii tunelowej STS pokazup w wyniku domieszkowania atomami In lokalnestgsci
stanéw (LDOS) adatoméw wokét energii Fermiego znaignsic od prawie symetrycznego dla Si(111)-(5x2)-Au, do
silnie asymetrycznego. Ponadto, badania topog&afM pokazuy, ze atomy In tworg tancuchy ze stat sieci réwn

czterem statym sieci Si wzdtkierunku [ﬂD] .
Efektem prac jest atomowy model powierzchni Siji(Ek2)-Au z In.
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